SATE1140 Piirianalyysi, osa 1 kevat 2018
Laskuharjoitus 8: Vaihtosahkdopiireissa esiintyvat tehot

Tehtava 1.
Maaritd komponenteissa esiintyvét tehot alla olevassa kuvassa esitetyssa piirissa.
E=100V,R =20, R,=30Q, L=2mH, C=0,5 pF, f =5 kHz
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Kuva 1. Piirikaavio tehtdvaan 1.

Tehtava 2.
Madrita komponenteissa esiintyvat tehot alla olevassa kuvassa esitetyssa piirissa.
e, (t)=50c0s5000t V, R =10 k), R, =20 k), L=4H,C=5nF
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Kuva 1. Piirikaavio tehtavaan 2.

Tehtava 3.
Maéarita alla olevassa kuvassa esitetyssa piirissd komponenteissa esiintyvat tehot.
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j(t)=Tsin(wt+¢)A T=141A, f =50 Hz, ¢, =60°, R=50 Q, L =200 mH, C =150 uF
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Kuva 2. Piirikaavio tehtavaan 3.
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Tehtava 4.

Maaritd seuraavissa tapauksissa néenndisteho, patoteho ja loisteho (induktiivinen vai kapasitiivinen?).
Piirrd yksinkertaisin piiri (sis. jannitel&hteen ja korkeintaan 2 passiivista komponenttia), jolla voidaan
kuvata kutakin tilannetta.

a) u=150sin(wt -55°) Vjai=15sin(et - 20°) A

b) u=50cos(mwt +20° Vjai=20cos(wt -50° A

c) u=200sin(mwt +60° Vjai=5cos(wt - 30° A

d) u=180cos(wt -60° V jai=8sin(wt - 120°) A
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Kuva3.  Sahkoverkkoja kuvaava piirros tehtavaan 4.

Tehtéva 5.
Maarita kondensaattorin yli oleva jannite uc(t) ja kondensaattorin loisteho Q alla olevassa kuvassa
esitetyssa piirissé. e(t)=>5sin(wt) V, R=50 O, L =10 mH, C =100 pF, f =50 Hz.

C

e(t) C) R L

Kuva 4. Piirikaavio tehtavaan 5.



